BC178

Rys. 1-245. BC178

®| Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
%l no-planarny p-n-p, w obudowie metalowej
t\“ TO-18, kolektor polaczony z obudowa
J==,="§, w Zastosowanie: ogoOlne zastosowanie, w szcze-
i gblnodci stopnie wzbudzajace wzmacniaczy

\
BT\ e 177

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: PHILIPS

wstepnych dzwigku i obwody przetwarzania
sygnalow w odbiornikach telewizyjnych, kom-
plementarny do tranzystora BC108

Typy podobne: BC178 (Ses, Siem, Tel,
Ates), BC252, BC262 (ITT)
WartoSci charakterystyczne!
min’ typ max
—Icpe 1 100 nA | przy Iy =0, —Ucp =20V, #; = 25°C
—Icpo 10 | pA |orzy Iy =0, —Ucp =20V, t; = 150°C
—Ugg? 600 650 750 | mV |przy —Ic =2mA, —Ucg =5V, t; = 25°C
—Ucgsat 75 300 | mV | przy —I; =10 mA, —Ig = 0,5 mA
—Ucgsar 250 mV | przy —I; = 100 mA, —Ip =5 mA
—UgEsar 700 mV | przy —Ic = 10 mA, —Iz = 0,5 mA
—Upgsar 850 mV | przy —Ic = 100 mA, —Iz = 5 mA
—Ucgs 250 600 | mV | przy —I. = 10 mA, —Ip = wartosci, dla ktorej
—I. =11 mA przy —Ucg=1V
C. 4 pF |przy Ip=1,=0, —Ucp=10V, f=1 MHz
fr 150 MHz | przy —Io =10 mA, —Ucg =5V, f= 35 MHz
F 2 10 dB | przy —I; =200 pA, —Ucg=5YV,
f=1XkHz, R¢ =2 kQ, Af= 200 Hz
hy1. (BC178) 125 500
(BC178A) 125 260 przy —Ic =2 mA, —Ugg=5V, f=1kHz
(BC178B) 240 500
h,15(BC178A) 180 _ _
21E(Bc178]3) 290 } R e = & mis gy =8 ¥
Wartosci graniczne
- UCBO max 30 Vi IEM max ‘ 200 mA
- UCEX max 309 v Ptot max 3004 mW
- UCEO max 25 v tj max 175 °C
—UgB0 max 5 v iy —65++175 20
—I¢ max 100 mA l — 0,5 °C/mW
—ICM max 200 mA i Rth J—c max ‘ 0,2 | OC/mw
Dt = 25°C

2) — Ugg zmniejsza si¢ o okolo 2 mV/°C ze wzrostem temperatury

M Upe=1V
4 tamp = 25°C




